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連載後藤弘茂のWeekly海外ニュース
Samsungが発表した「V-NAND」でフラッシュの時代が明ける
2013年8月19日
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3D NANDフラッシュ、華々しくデビュー
2013年8月19日
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連載後藤弘茂のWeekly海外ニュース
Samsungが第3世代のV-NANDチップとして3-bit(TLC)版を発表
2014年8月8日
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